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Indirekt beheiztes Bimetal I 

Indirekt beheiztes Bimetall a us Tragkorper und isoliert 
darauf angeordneter Heizwicklung. ErfindungsgemaS ist 
vorgesehen, daS auf dem Tragkorper (1) eine bewegungs- 
nachgiebige Isolierschicht (2) aufgebracht ist und hierauf 
eine bewegungsnachgiebige Schicht (3) aus Widerstands- 
material. 
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Patent anspruche 

1 . Indirekt beheiztes Bimetall aus Tragkorper und isoliert 
darauf angeordneter Heizwicklung, dadurch g e - 
5 kennzeichnet, daS au£ dem Tragkorper CD. eine 
bewegungsnachgiebige Isolierschicht (2) aufgebracht ist 
und hierauf eine bewegungsnachgiebige Schicht C3) aus 
Widerstandsmaterial . 

10 2. Bimetall nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafc die Schicht (3) aus Widerstandsma- 
terial den Stromdurchgangsweg zwischen den AnschluBstel- 
len (4) fiir die Bimetallheizung verlangernde Ausneh- 
mungen (6) aufweist. 

15 

3. Bimetall nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, da(S die Ausnehmungen (6) einen M&ander- 
pfad stehen lassen. 

20 4. Verfahren zur Herstellung eines indirekt beheizten 
Bimetalls nach Anspruch 1 oder einem der Ansprtiche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
daB au£ dem Tragkorper CD mit einem Plasmabrenner eine 
0,05 bis etva 0,2 mm dicke Schicht aus Isoliermaterial 

25 aufgespritzt wird, hierauf eine bis zu etwa 0,2 mm dicke 
Schicht aus Widerstandsmaterial, in das durch an sich 
bekannte MaBnahmen Einschnitte bis auf die Isolier- 
schicht derart eingebracht werden, daS sich zwischen 
den Anschlufistellen C4) fiir die Bimetallheizung eine 

30 Wegverlangerung ergibt. 
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5 Indirekt beheiztes Bimetall 

Die Erfindung bezieht sich au£ ein indirekt beheiztes 
Bimetall aus Tragkorper und isoliert darauf angeord- 
neter Heizwicklung. 

10 

Ublicherweise wird bei indirekt beheizten Bimetallen 
eine isolierte Heizwicklung auf gebracht . Dabei kann 
das Bimetall selbst in einem Parallelpfad auch strom- 
durchflossen sein. Solche Bimetalle biegen sich nach 

15 entsprechender Erw&rmung aus, so daB sie zeitver zogert 
einen Kontakt fiffnen k6nnen und ein Ger£t abschalten. 
Sie werden unter anderem in Leitungsschutzschaltern 
als thermischer Ausloser eingesetzt, der das Schalt- 
schlofi entklinkt, oder auch bei Motor schutzschaltern. 

20 Bekanntlich gibt es vielf &ltige weitere Anwendungsge- 
biete. 

Die Isolation besteht ublicherweise aus mehreren Lagen 
eines temperaturstabilen Werkstoffs - Mineralf aser- 

25 bander da in der Heizwicklung Temperaturen von 600 
bis 700°C auftreten k5nnen. Ein solcher Aufbau ist in 
der Herstellung sehr aufwendig und dennoch besteht die 
Gefahr, daS die Isolation beim Aufbringen der Heizwick- 
lung besch&digt wird. Auch das.Wickeln und die Einbe- 

30 ziehung der Heizwicklung in einem elektrischen Lei- 
tungszug, also das AnschweiSen, ist technisch auf- 
wendig. 
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein indirekt 
beheiztes Bimetall zu entwickeln, das wirtschaf tlich 
auch in groStechnischem MaSstab herzustellen ist und 
das eine hohe Betriebssicherheit erreicht. 

5 

Die Losung der geschilderten Aufgabe besteht nach der 
Erfindung darin, daB auf dem Tragkorper eine bewegungs- 
nachgiebige Isolierschicht aufgebracht ist und hierauf 
eine bewegungsnachgiebige Schicht aus Widerstandsmate- 
10 rial. Die Schicht aus Widerstandsmaterial fuhrt hier- 
bei den Heizstrom. Ein solches Bimetall kann sich 
leicht bei Erwarraung ausbiegen. 

Die Schicht aus elastischem Widerstandsmaterial kann den 
15 Stromdurchgangsweg zwischen den AnschluSstellen fur die 
Bimetallheizung nach Art einer Wicklung verlangern, wenn 
verlSngernde Ausnehmungen ausgebildet sind. Insbesondere 
kSnnen die Ausnehmungen einen MSanderpfad stehen las sen. 

20 Ein derartiges indirekt beheiztes Bimetall last sich 
leicht dadurch herstellen, daB auf dem Tragkorper, 
dem eigentlichen Bimetall, mit einem Plasmabrenner eine 
0,05 bis 0,2 mm dicke Schicht aus elektrisch isolieren- 
dem Material, wie A^Oj, aufgespritzt wird. Hierauf kann 

25 man dann eine bis zu 0,2 mm Schicht aus Widerstandsma- 
terial, z. B. Metalloxide, mit dem Plasmabrenner auf- 
bringen, in das durch an sich bekannte MaBnahmen Ein- 
schnitte bis auf die Isolierschicht derart eingebracht 
werden, daB sich zwischen den AnschluBstellen fiir die 

30 Bimetallheizung durch eine Wegverlangerung der gewunsch- 
te Widerstandswert ergibt. Man kann hierbei auf die 
Erfahrungen mit Schichtwiderstanden zuruckgreif en. 
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Die Erfindung soil anhand eines in der Zeichnung grob 
schematisch wiedergegebenen AusfUhrungsbeispiels naher 
erlSutert werden: 

5 In Fig. 1 ist ein indirekt beheiztes Biraetall in Aufsicht 
wiedergegeben. 

In Fig. 2 ist das Bimetall nach Fig. 1 in Seitenansicht 
dargestellt . 

10 Das indirekt beheizte Bimetall nach Fig, 1 besteht im 
wesentlichen aus einem TragkSrper 1, dem eigentlichen 
Bimetallstreifen, auf dem eine bewegungsnachgiebige 
Isolierschicht 2 aufgebracht ist. Hierauf ist eine be- 
wegungsnachgiebige Schicht 3 aus Widerstandsmaterial 

15 aufgebracht. Im Ausfiihrungsbeispiel sind in der Schicht 
3 aus Widerstandsmaterial den Stromdurchgangsweg zwi- 
schen den AnschluBstellen 4 ftir die Bimetallheizung 
verlangernde Ausnehmungen 6 dadurch ausgebildet, daS 
die Ausnehmungen einen Maanderpfad stehen las sen. Die 

20 Ausnehmungen 6 konnen durch Schleif scheiben oder durch 
Laser-Abtragung eingebracht werden. 

Die Anschlufistellen 4 kCnnen als breitf lachige Kontaktie- 
rungen in an sich bekannter Weise ausgebildet sein. An 
25 einem Loch 5 kann das Bimetall in einem Gerat befestigt 
werden • 

Ein solches indirekt beheiztes Bimetall kann man herstel- 
len, indem mit einem Plasmabrenner auf einem Tragkorper 

30 eine 0,05 bis 0,2 mm dicke Schicht aus A1 2 0 3 als Isolier- 
material aufgespritzt wird. Mit dem Plasmabrenner kann 
dann eine dem gewiinschten Widerstandswert entsprechend 
diinne Schicht aus Widerstandsmaterial bis zu einer Dicke 
von 0,2 mm aufgetragen werden. Die Dicke wird zweckmafii- 

35 gerweise so gewahlt, daB in Verbindung mit den Strom- 
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durchgangsweg verlMngernden Einschnitten eine ausreichen- 
de Biegbarkeit des Bimetalls erzielt wird, ohne daS Wi- 
derstandsmaterial abspringt. Die den Stromdurchgangsweg 
verl&ngernden Ausnehmungen konnen in an sich bekannter 
Weise, beispielsweise auch durch Atzvorg&nge, eingebracht 
werden. 

4 Patentanspriiche 
2 Figuren 
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